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Animation des pn-
ubergangsprinzips von
photovoltaikmodulen
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Animation des pn-ubergangsprinzips von photovoltaikmodulen
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Aufbau der Photovoltaikanlage ,
HEMS-Renewables

Fur die Energieumwandlung von Sonnenenergie

in elektrische Energie sind zwei physikalische

Vorgange mafRgebend. Ein Lichtquant gentigend

groRer Energie

Was ist ein PN-Ubergang und wie
funktioniert er?

In diesem Video erklaren wir, was ein #PN
-Ubergang ist und wie er in der Elektronik
funktioniert. Du erfahrst, wie der PN-Ubergang
entsteht und welche Eigenschaften er hat.

MaWi fuer ET& IT

Aber auch nachdem die notwendigen
Verschiebungen stattgefunden haben, werden
Elektronen und Lécher noch von einer Seite zur
anderen flieBen - sie diffundieren schlieBlich
ziellos durch die

REP 1 Photovoltaik:
Vorbereitungsskript fur Elektrische

Fakultadt Technik und Informatik Department
Informations- und Elektrotechnik Labor fir REP 1
Photovoltaik - Vorbereitungsskript 08 /
Elektrische Energietechnik

Powered by SWISS SOLAR Pro.
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Diode , einfache Erklarung , PN-
Ubergang / Halbleiter

Bei der Diode handelt es sich um ein
Elektronisches Halbleiterbauteil. Sie besteht aus
einem PN-Ubergang und funktioniert wie ein
Ventil fGr Strom.
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pn-Ubergang unter Spannung: Kurs
Photovoltaik #08

Ein pn-Ubergang bzw. eine Diode zeigt in
Vorwartsrichtung ein véllig anderes Verhalten als
in Ruckwartsrichtung. Und auch das Verhalten
unter Beleuchtung gucken wir uns genauer an.
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Der pn-Ubergang , Springer Nature
Link

Die Eigenschaften des pn-Ubergangs beruhen
auf der sich ausbildenden Raumladungszone in
der Kontaktgegend von p- und n-leitendem
Bereich. Der pn-Ubergang ist das

Powered by SWISS SOLAR Pro.
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Der pn-Ubergang , Springer Nature
Link

"

Ein pn-Ubergang entsteht durch Zusammenfiigen

von p- und n-leitendem Halbleitermaterial, er ist

die Grenzflache (Grenzschicht ) zwischen einer n-

dotierten und einer p

Edtw

pn-Ubergang

Der pn-Ubergang bei Vorspannung ®durch die
geringere Potentialbarriere wird eine
Uberschussladungstragerdichte von
Minoritatsladungstragern erzeugt Diese betragt:
xeeld(d)-p
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Photovoltaik

Durch Beleuchten des pn-Ubergangs tritt im
Inneren des Kristalls eine
Ladungstragerpaarerzeugung ein, weil durch die
Absorption der Photonen Elektronen vom Valenz-
ins Leitungsband angehoben

p-n-Ubergang-Halbleiterdiode

Die Animation zeigt die Beschaltung eines p-n-
Ubergangs in Sperr- und in Durchlassrichtung.
Bei entsprechenden Polungen weitet sich
entweder die ladungsfreie Zone und es kommt
zu keinem

Powered by SWISS SOLAR Pro.
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Applications
Damit kénnen wir links und rechts vom pn- N R
Ubergang die Bandstruktur wie gewohnt zeichen,
wir kdnnen sogar die Fermienergie wieder
einzeichnen, um anzudeuten, daf§ wir nicht weit

weg vom

Solar Street Light Household Energy Storage  Energy Storage Systerm

Microsoft Word

Fir die folgende Rechnung wollen wir nun einige
| Definitionen und Vereinfachungen vornehmen,
. N 06-chib oot die in Bild 111.30 visualisiert sind. Die Dicke des p-
d@iant Gebietes sei dp, die Dicke des n-Gebietes dn .
. e

Microsoft Word

Von auBBen messbare Strome sind also in der
Regel nur winzige Differenzen zwischen den
grofSen Drift- und Diffusionsstrémen. FUr die
folgende Rechnung wollen wir nun einige
Definitionen und

p-n-Ubergang einer Halbleiterdiode

In diesem Film werden die Vorgange innerhalb
einer Diode in einer 3D-Animation verdeutlicht.
Besprochen wird die Diffusion und
Rekombination von Elektronen und Léchern,
sowie die Ausbildung

Powered by SWISS SOLAR Pro.
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Halbleiter, PN-Ubergang und
Dioden

‘1"!'

In der Rubrik ,,Halbleiter, PN-Ubergang und
Dioden" geht es um die Grundlagen der
Halbleiterelektronik. Grundlage der
Halbleiterelektronik sind p-dotierte und n-
dotierte Halbleitermaterialien. Durch die

96 .60mm

F 39.00mm { —
3.50mm

5. Halbleiter und P-N-Ubergang

Einen n-dotierten extrinsischen Halbleiter von
einem p-dotierten zu unterscheiden Den pn-
Ubergang im thermischen Gleichgewicht zu
erkennen Das pn-Ubergangsverhalten beim
Anlegen einer
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{0 (@) PICC RoHs CE Msps unses UK [

pn-Ubergang (Halbleiterdiode /
Diode)

pn-Ubergang ohne duBere Spannung Ohne
aulere Einwirkung durch Spannung oder Strom,
sondern nur durch den Einfluss der
Warmeschwingungen, wandern

Vorgdange am pn-Ubergang im Stop-
Motion-Video , LEIFIphysik

Das Video von Prof. Dr. Stefan Heusler, Uni
Munster erlautert eindrucksvoll und anschaulich
die Vorgadnge am PN-Ubergang von Halbleitern.

Powered by SWISS SOLAR Pro.
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Aber auch nachdem die notwendigen v e
Verschiebungen stattgefunden haben, werden e

Warranty | EmE- ..fn
Elektronen und Lécher noch von einer Seite zur 10 years 1-___ -
anderen flieBen - sie diffundieren schlieBlich i @
ziellos durch die 3“'__~ L

Intelligent BMS = et : =

- u
Wide Temp: _leite— =
-20°C to 55°C R m}.' -

&
a |

Halbleiter mit Struktur: pn-
Uberginge , Springer Nature Link

Als das einfachste Beispiel fur eine
Halbleiterstruktur wird hier der pn-Ubergang
behandelt. Er dient als Modell fir die Funktion
der Halbleiterdiode. Zu Beginn geht es um den
Aufbau

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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